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Każdy z układów jest 8-stópniowym licznikiem zlicza­
jącym w dół, z pojedynczym wyjściem CO/ZD /CARRY-OOT/ 
/ZERO-DETECT/, aktywnym w momencie dojścia zliczania 
do zera- MCY 740102N złożony jest z dwóch 4-bitowych 
liczników BCD połączonych kaskadowo i ustawiany jest 
dwoma 4-bitowymi słowami BCD.
MCY 740103N jest binarnym 8-bitowym licznikiem usta­
wianym jednym słowem 8-bitowym. Wysoki stan wejścia 
CI/CE /CARRY-IN/COUNTER ENABLE/ wstrzymuje proces zli­
czania.
Dane z wejśó PIQ-do PI^ /PARALLEL INPUTS/ wprowadzane 
są synchronicznie z narastającym zboczem sygnału CP 
/CLOCK PULSE/ przy niskim stanie wejścia SPE /SYNCHRO- 
NOTIS PRESET-ENABLE/.
Asynchroniczne ustawianie licznika dokonuje się poda­
jąc na wejście APE /ASYNCHRONOUS PRESET-ENABLB/'także 
niski stan. Wejście APE ma priorytet przed wejściem 
SPE a oba mają pierwszeństwo przed wejściem CI/CE.Ni­
ski stan wejścia CLR /CLEAR/ asynchronicznie ustawia
liczniki w stanie 991Q dla MCY 740102N 
MCY 740103N.

FF16 dla

MCY 740102N
M C Y 640102N
Dwudekadowy rewersyjny 
licznik BCD

MCY 740103N
M C Y 640103N
Ośmiobitowy rewersyjny 
licznik binarny

Informacja wstępna

MSI CMOS 
Bramka aluminiowa

Obudowa CE 71

Tabela, funkcji i stanów logicznych

Wejśoia
Praca Funkcja

CLR APE' SPE CI /CE

1 1 1 1
synchro­
niczna

zatrzymanie
1 1 1 0 zliczanie
1 1 0 X ustawianie
1 0 X X asynchro­

niczna
ustawianie

0 X X X ustawianie
początkowe

x - stan dowolny

U kłod  wyprowadzeń   CO/ ___
UD0 SPE ZD Pl7 Plg Pl5 PI i  APE

740102,740103
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UNITRA 
CEMI O 

Kazdy z uk2adöw jest 8-stöpniowym licznikiem zlicza- 

jacym w d6l, z pojedynczym wyj£ciem CO/ZD /CARRY-OUT/ 
/ZERO-DETECT/, aktywnym w momencie dojgoia zliczania 
do zera. MCY 740102N zlo4ony jest z dwöch 4-bitowych 

licznik6öw BCD polaczonych kaskadowo i ustawiany Jest 

dwoma 4-bitowymi s1owami BCD. $ 

MCY 740103N jest binarnym 8-bitowym licznikiem 'usta- 

wianym jednym slowem 8-bitowym. Wysoki stan wej£cia 
CT/CE /CARRY-IN/COUNTER ENABLE/ wstrzymuje proces zli- 
czanlia. 
Dane z wejs6 PI_;do PI„ /PARALLEL INPUTS/ wprowadzane 
sa synchronicznie z narastajquym zboczem sygnalu CP 
/CLOCK PULSE/ przy niskim stanie wejscia SPE /SYNCHRO- 
NOUS PRESET-ENABLE/. 
Asynchroniczne ustawianie licznika dokonu‚1e 5ie poda- 

jac na wejgcie APE /ASYNCHRONOUS PRESET-ENABLE/ takZe 
niski stan. Wej£cie APE ma priorytet przed wej£ciem 

SPE a oba maja pierwszefistwo przed wej£ciem OI/CE.Ni- 
ski stan wej£cia CIR /CLEAR/ asynchronicznie ustawia 

liczniki w stanie 99‚g dla MCY 740102N i FF,, dla 
MCY 740103N. 

MCY 740102N 
MCY 640102N 
Dwudekadowy rewersyjny 
licznik BCD 

MCY 740103N 
MCY 640103N 
O$miobitowy rewersyjny 
licznik binarny 

Informacja wstepna 

MSI CMOS 
Bramka aluminiowa 

Obudowa CE 71 

Tabela, funkoji i stan6w logicznych 

Wejscia, 
s Praca Funkc ja 
CIR |APE“|'SPE | CI/CE 

4 4l 4 4 zatrzymanie 

1 4 071 | SynehrOn , Z rozande 
1 ° ustawianie 

1 { x X/ ustawlanie 
asynchro- 4 

o x 53 x ustawianie 

Ü 
O Poczatkowe 

x - stan dowolny 

Uktad wyprowadzen __ CO/ 3S 
Upo SPE ZD Pl Plg Plg Plg APE 
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Parametry dopuszczalne

Oznaczenie Nazwa Jedn. Wartość
min mai

UDD Napięcie zasilania V -0,5 +20

UI Napięoie wejściowe V -0,5 UDD +
XI Prąd wejściowy mA -10 +10

PD Moo rozpraszana mW 500

^amb Temperatura otoczenia w ozasie 
pracy

KCY 74....N °C -40 +85
MCY 64....N °C 0 +70

tstg Temperatura przechowywania °C -55 +125

Parametry charakterystyczne statyczne

Ozna­
czenie Nazwa Jedn.

Wartość Warunki pomiaru

^amb min 25°C *amb mai UI
W

U0
[7]

UDD
[7]min mai min typ . mai min mai

IDB Prąd zasilania 
w stanie spo- 
ozynku tiA

5
10
20
100

0,04 
0,04 
0,04 
Ó, 08

5
10
20

100

150
300
600
3000

0;5 
0;10 
0 ;15 
0;20

5
10
15
20

Napięcie wej­
ściowe w stanie 
wysokim 7

3,5
7
11

3,5
7

11

3,5
7

11

0,5;4,5 
1 ;9
1 ,5 ¡13,5

5
1°
.15

UIL Napięoie wej- 
śoiowe w stanie 
niskim 7

1,5
3
4

1,5
3
4-

1,5
3
4

0,5;4,5
1;9
1,5;13,5

5
10
15

XX Prąd wejśoiowy JiA + 0,1 +10-5 +0,1 +1 0 ;18 18

°0H Napięoie wyj­
ściowe w stanie 
wysokim

7 Udd-°,°5 nra-o,o5 UDD "mT0’05 ° ’UDD 5;1 0;15

°0L Napięoie wyj­
ściowe w stanie 
niskim

7 0,05 0 0,05 0,05 °iUDD 5 ¡10;15

I0H Prąd wyjśoiowy 
w stanie wysokim

mA
-0,64
-2
-1,6
-4,2

-0,51 
-1,6 
-1,3 , 
-3,4

-1
-3,2 
-2,6 
—6,8

-0,36 
-1,15 
-0,9 
-2,4

o;5 
°;5 
0;10 
0 ;15

4,6
2.5
9.5 

13,5

5
5

10
15

I0L Prąd wyjściowy 
w stanie niskim mA

0,64
1,6
4,2

0,51 
. 1,3 
3,4

1
2,6
6,8

0,36
0,9
2,4

°;5 
0 ¡1 0 
0;15

0,4
0,5
1,5

5 
10 
15

tamb min * -40°C dla "CY 64--- 5 °°C dla MCY l k " "

tamb mai * + 8 5 ° c dla BCY 64--- - +7°°C dla "CY 74----
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Parametry dopuszczalne 
/\ISs = 0 V/ 

Wartos6 
Oznaczenie Nazwa Jedn. 

min max 

UD Napiecie zasilania AZ -0,5 +20 

UI Napieoie wejsciowe T -0,5 Upp + 0,5 

II FPrad wejsSciowy mA —10 +10 

?% Moo rozpraszana 7 mW 500 

Tamb Temperatura otoczenia w ozasie 
Praocy 

Ü MCYX 74e000N ° —40 +85 

MCY 64.0..N SO ( +70 

er Temperatura przechowywania ° —55 +125 

Parametry charakterystyczne statyczne 

Wartos6 Warunki pomiarı. 

Gzendo P vedn.| — tanb min 25° *and max  | %ı Y9 | p 
min max| min typ | max |, min max | [v] [v] [v] 

zn }ra zasilania 5 0,04 5 450 [0;5 5 
w stanie 5po7 5 N ETUKU E Sn 10 0,04 | 140 300 |0;40 ! 10 

\ E 20 0,04 | 20 600 |0;45 15 
100 0,08 | 100 3000 |0;20 20 

Ury 1;lglgcie '3_1 3,5 5 3,5 0,554,5 5 
oiowe w stanie f S OKtE T 7 7 7 139 40 

11 411 11 1,5513,5| .45 

Ur Hapigode wejn, 1,5 1,5 1,5 0,5;4,5 5 
MLB EL Y 3 3 3 139 10 

& 4 4 1,3312,5| 13 

zn Prad wejßoiowy ‘ | pA 40,1 41072 +0,1 [ 41 0518 18 

Vox e Y |0pp-0,05 Upp-0,05| u 0, 05 030 b;10;15 ciowe w stanie 70‚ ö0 = 5 10; wysokim DD DD DD DD DD 

U Napigoie wyj- 
OL | Solowe w stante | v 0,05 0 |0,05 0,05 |0;0,pl 5:10;15 

niskim 

Ion  | Prad wyl6oiowy -0,64 -0,54 |-4 -0,36 0;5 M6 [3 
LD SEOALLTON C OE -4,6 |-3,2 -1,15 035 2,5 5 

-1,6 . 13 . |-2,6 -0,9 010 9,5 10 
-4,2 -3,4 |-6,8 -2,4 0515 | 125 15 

Iop | Prad wysso10my 0,64 0, | 1 0,36 035 0,4 5 
w/stanie/niskim / |. \ 41,6 2A73 2,6 0,9 0310 0,5 40 

4,2 34 6,8 2,4 045 4,5 45 

9 , S %and min “ 740° ala MCY 64... 0°% dla MOY 78.... 
o H tand nax = +8°C dla MCY 64....j +70°C dla MOY 78.... 
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Parametry charakterystyczne dynamiczne
^amb 3 +25°c> * T =■ V  = 20 na> CL = 50 pP, bl = 200 k£ /

Ozna­
czenie Nazwa Jedn.

Wartość Warunki
pomiaru
°DD [V]min typ max

•*PLH

tPHL

Czas propagacji zmiany 
stanu z niskiego na wy­
soki

Czas propagacji zmiany 
stanu z wysokiego na 
niskj

CP — - CO/ZD ns
300
130
95

600
260
190

5
10
15

CI/ĆE —‘CO/ZD ns
200
90
65

400
180
130

5
10
15

APE —  CO/ŻD ns
650
300
200

1300
600
400

5
10
15

CLR —  CO/ZD ns
375
180
100

750
360
200

5
10
15

tTLH

tTHL

Czas narastania zbocza 
sygnału wyjściowego
Czas opadania zbocza 
sygnału wyjściowego

ns
100
50
4°

200
100
80

5
10
15

^W min Minimalna szerokość 
impulsu

CP ns
1 50 
90 
40

300
180
80

5
10
15

clr ns
160
80
50

320
160
100

5
10
15

APE ns
180
80
60

360
160
120

5
10
15

tSU min Minimalny czas umie­
szczenia sygnałów na 
wejściach SPE, PIg-rPL, 
względem narastające-' 
go zbooza sygnału CP

SPE ns
140
70
50

280
140
100

5
10
15

PI0 v PI? ns
100
40
30

200
80
60

5
10
15

f
C 0 3 1

Maksymalna częstotli­
wość sygnału zegaro­
wego MHz

0,7
1,8
2,4

1,4
3,6
4,8

5
10
15

CI Pojemność wejściowa P? 5 7,5
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Parametry charakterystyczne dynamiczne 
/tand = +25°, _ = t, = 20 ns, 0, = 50 pF, B, = 200 kQ/ 

e WartosS6 Warunki 
2::':„ Nazwa Jedn. pomiaru 

in | typ | max | Un [Y] _ DD 

‘tPLE Czas propagacji zmiany 300 | 600 5 

;gi‘;“ z niskiego na wy= 1Gr —- 00/ZD| ns 430 | 260 10 
95 | 190 15 

°EH.L Czas propagacji zmiany 200 400 D 

fnl e wySOKL6RONAT SN OT/OE =c0/zDiE'ns 90 | 180| 10 
S 65 | 130 15 

650 | 1300 5 

AÄPE — CO/ZD| ns 300 | 600 10 

200 | 400 15 

375 | 750 5 

CIR — CO/ZD| ns 180.| 360 10 
100 | 200 15 

mLE Czas narastania zbooza 100 | 200 3 
\ sygnalu wy)Solowego n8 50 | 100 40 

T Czas opadania zboocza 
9 sygnazu wy)Soiowego 49 < 15 

150 | 300 5 

CP ns 90 | 180 10 

40 80 15 

w min Minimalna szerokoS6 160 | 320 w) 

25P0150 IR ns 80 | 160| 10 
50 | 100 15 

- 180 | 360 5 

APE n8 80 | 160 10 
60 | 120 15 

Ca Minimalny czas umie- 140 | 280 5 
SU min | szozenia s; 26w na 3R Ar 70 | 440 40 

wejßSciach » PI, -:-PL, 
wzgledem narastajßee— 50 100 15 
gO zbocza sygnalu CP 

100 200 5 

?IO > PI.‚ ns 40 80 10 

30 60 15 

Ca lakzymlnn ozestotli- 0,7] 1,4 5 
wo$6 sygnalu zegaro- SSa MHz | 1,8| 3,6 10 

2,4| 4,8 15 

CI Pojemno$6& wejSciowa PF 5 7,5 

73 
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Zaletno£ci czasowe nopig& wejSciowych.i wyj$ciowych w uktadach MCY 740102N i MCY 740103N 


